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Расчёт распространения волны магнитной самоизоляции в 2D приближении
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ГНЦ РФ ТРИНИТИ,  г. Троицк, Россия, e-mail: samokhin@triniti.ru
На основе  численного 2D кода, рассчитывающего распространение волны магнитной 
самоизоляции в линиях мощных импульсных генераторов, изучается 
эффективность передачи энергии от генератора к нагрузке.  Такие расчеты 
необходимы при анализе работы многомодульных генераторов со сложением 
мощности в вакуумных линиях. При этом неизбежно возникают точки с нулевым магнитным полем,  не описываемые в одномерном приближении. Исследуется эффективность передачи энергии в последовательном соединении 4-х источников LTD [1] (ток 1 МА, напряжение 20 МВ, длительность 150 нс.) в одну транспортирующую линию. Анализ ведётся в рамках 2D телеграфных уравнений на поверхности электродов модуля с учётом электронных утечек [2-3]. На входе от источников  задаются амплитуды падающей волны. Предполагается, что в ВТЛ за модулем устанавливается магнитная изоляция. 

Источники с радиусом внутреннего электрода (катод) 17.5см, внешний радиус (анод) 25см, расстояние между источниками 350см, длина модуля соединения 1150см. Радиус цилиндрического модуля меняется от 35 до 150см. Эффективность передачи энергии от 4 источников в вакуумную транспортирующую линию составила 40%. Высокая поверхностная плотность диссипации приходится, на линию симметрии (φ=π), противоположную линии, на которой выстроены источники (φ=0), и между границ каждых двух соседних источников (Рис.1).

[image: image1.wmf] Рис.1. Распределение плотности тока утечек je  и энергии утечки Ee по поверхности модуля.

Вертикальная ось – ось Z (-100,1200[см]), горизонтальная – азимутальный угол (0, π)
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